VIDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Fairchild Semiconductor

3001 Orchard Parkway

SAN JOSE CA 95134
usa

15t berechtigt, tdr ihr Produkt /
5 authorized 1o use for their produet

Optokoppler
Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fir dis ab Blatt 2 aufgefthrten Typen zu benutzen /
the legalfy protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 1f.

Gepriift und zertifiziert nach /
Testad and certified according o

DIN EN 60747-5-2 (VDE OBB4 Teil 2):2003-01
EN GODGH:2002
EN 60950:2000

Aktenzeichen: 1153200-4830-0707 / 62403

File ref.!
VDE Prif- und Zerlifizierungsinstitul Ausweis-Nr. 40011272 Blatt 1
VOE Testing and Cerfification Institute Certificare No. Fage
Zertifizierungsstelle [ Ceptification e sare Sedinquncen sieme flicksaite urd FalpeblEtter |

Aingr soagiions fee dvedes! and favowing pages

Oftenbach, 2004 08 06
Al (letzte Anderung/updated 2005-11-09 )

Uty bel werdilembehung unie:

VEL Zenifikate sind muor

VIDE certificates arc gald ovly whion goblished on: Frllp: vy, wilecornCorbifica e

VIDE VERBAND_BER ELEKTROTECHNIK &
ELEKTRONIK IN@MATMHSTE{:HMH eV

e vile. Samioact ik at



VDE Priaf- und Zertifizierungsinstitut e
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Mame und Sitz des Gemshmigungs-inhabers ( Name and regisrered sear of the Certificate halofer

Fairchild Semiconductor, 3007 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Ahicnzeichen ! Fife el letale Andorung & updaled Dalam ! Dile
1153200 4880 0707 / 62403 [ FG33 / RAB 2005-11-09 2004-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenenmigungsausweisaes Nr. 4007112/2,
This supplement Is only valid in conjunciion with page 1 of the Certificate No. 400771272,

Optokoppler
Optocoupler

Typren) | Typeisg:

FODE17

FODETY or H1TABT
FODE17A or H11AB17A
FODE17B or H11AB17E
FODRE1YC or H11AB17C
FOD217D or H114817D
FODGE17 or H11AB17
FODG17A or H1TAGT7A
FODE17B or H11AG17E
FODG17C or H11AG17C
FODE17D er H11AG17D
FOD214 or H11AAB14
FORB14A or HT1TAABT4A
FOD815 or H11EE15
FODR1E

FODE562

Hirwels Zur eindeutigen ldentifikation f0r den Vertrieh der
VDE-zerifizierten Qptokoppler sind diese mit der
Zusatzbezeichnung “-V" zu kennzeichnan.

MNotice For the purpose of an obvious identification for marketing
of the VOE-gouroved optocoupiers they lave to be marked wilh
the additional designation V"
"MM” in der Typanbezeichnung kennzeichnat Optokoppler mit
Rasterma 10,16 mm.
Optfocouplers marked with "M" switable for 10076 mm grid.

“S" in der Typenbezaichnung kennzeichnet Optokoppler t0r die
SMT-Montage.
Optocouplers marked with "S" swifehle for surface mountiog.

Eingang Gaohs-LED
ferpoid

Fortsetzung siehe Blatt 3

continued on page 3 &
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Name und Sitr des Ganehmigungs-inhabers / Name and registered sest of the Certificate. holder
Fairchild Semiconductor, 3001 Orchard Parkway, SAN JOSE CA 95134, USA

Alclenzichoen [ Fie el latzta Anderung / wodeted Datum [ Date

1152200-4880- 0707 / 62403 / FG33 / RAB 2008-11-09 2004-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 das Zaichengenehmigungsausweaisaes Nr. 400711272,

This supplement is only valid in conjunciion with page 1 of the Certificate No. 40071272,

Ausgann Transistor / Darhngton-Transistar
Ouatpaat
Isolationsspannuni BH0 W

{Scheitelwernt)
fnsulution veltuge (peak

voftage!

Klimatische Prifklassa (DIN 30/110/21

IEC 68Teill}

Climatic category (DIN 1EC 68

part 1)

Betriebstemperaturbereich BORC L. 4110002

Operating temperature range

Lagertemperaturbereich -BEeC .., +125°C
Storage temperalure fange

Lutt- und Kriechstrecke = 7,0 mm
Clearance and ereepage

distance

Transiente Ubarspannung 6000 V

(Scheitelwert)
Transient overvoltage (poak

valtaige)

Kriechslromissligkeit CTl 175 {lsolationsgruppe |lla)
nach O VOE 0710-1:1997-04

Tracking resistance CTl 175 (fnsuiation group i3]
acc. to OIN VDE O01710-71:1337-04

Verschmulzungsgrad 2

Dagres of pollution

Fortsetzung siehe Blatt 4

cevitinued on page 4 &
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Mame und Sitz des Genehmigunps-inhebers

Neme snd registered yegl of fhe Certtfivatye hopder

Fairchild Semiconducior, 3001 Orehard Parkweay, SAN JOSE CA 95134, USA

Aktanraichan ! Sila raf.

letzte Anderung | wedeted Datum [ Date

1153200-4880-0707 [ 62403 | FG33 | RAB 2005-11-09 2004-08-06

Digses Blall gill nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40011272,
This supplement is only valid in conjunctian with page 1 of the Certificate No, 40071272,

Sicherhellsgrenswerle
Satety ratings

Strom
Current

WETE HTRTH
Fower

[emparatur
Tempotatuee

Klassitizierung tar SMT

Classitication for SAT

Gehiusematerial
Casc matorfal

Koppelmaterial
Coinalinig  tnaterial

Zusatznorm
Aefeifinnal siandsod

Aulere Kriech- und
Lullstrecken

Creepage + clearance distances

through air

Foriselzung siehe Blatl 5

cantinued on page 5

Eingang [ e,
400 mA

Ausgenyg [ Quipul
00 mw

1760

Diese Optokoppler sind gepruft fur die SMT Montage nach
|[EC 60068-2-58: 260°C [/ 5s
These oprocouplers are appraved for SMT mounting ace. o
fEC 600882 58: 260°C 7 55

inmen [ inside:
NT 8600 A by Nitto; CV 1400
EC-15 by Chang Chun Petromechanical Co., Lid.

aulRen [/ owisidle:
HC-10-2 from Nitto: CV 2400
EME-1100 by Chang Chun Petromechanical Co. Ltd.

JCRBI101 UP

DIN EN 60085 (VDE 0260}1:1999-10 EN 60065:1998-08
Abschnitt/Clause 10.3; 13; 14.11

EEI]N EN 60950 (VDE 08051:1997-11 EN 60950:1992
Anderungsn/Amandmeants:

1997 Abschnitt/Clause 2.9; 2.10; 5.2; 5.3

=5 mm
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Mo und Site des Genehmigungs Inhabers | Nanie and registered sear of the Certificate holdfer
Fairchild Semiconductor, 3007 Crehard Parkway, SAN JOSE CA 396134, USA

Allenecichen [ Fde ref latete Anderung /! epdated Datom [ Date

11632004820 0707 [ 62402 / FG33 / RAB 2005-11-08 2004-08-08

Dieges Blatt ‘giit nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenshmigungsauswaises Nr. 40011272,
This supplement s only valid fn conjunction with page 1 of the Certificate No. J0071 1272

Dicke = 0.4 mm
Thickness

Uberspannung (Scheitelwert) Z BBOO V
Ovarvalioge | peak value)
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